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比较器应用



议程

• 比较器与放大器的区别

– 输出类型

– 直流规格与特性

– 交流规格

• 应用/用例

• 为何选择 TI 的比较器？

很简单，对吗？

比较器…

输入 输出

VIN => VREF 高 (1)

VIN < VREF 低 (0)

VIN = VREF

未定义
（取决于 Vos）



比较器与放大器的主要区别 - 共模范围

• 比较器与放大器具有相似的结构并共享一些关键规格参数，例如：Vos、Iq 等

主要区别：

• 放大器采用负反馈机制，可在输入
端之间创建“虚拟”短路（外部），
并创建补偿环路以保证稳定性（内
部）

• 比较器不存在这种行为

• 比较器通常在输入端电压相差几伏
特的情况下运行以进行检测



开漏/集电极开路输出
需要上拉电阻 - 适用于有线“或”逻辑输出应用

比较器输出类型

推挽（也称为轨到轨或图腾柱）输出

不需要上拉电阻 - 不能将输出端连接在一起

* 对于允许 VPULL-UP > VS 的器件，例如 TLV170x、LMC677x 或
LMx39/x93 系列，不存在 ESD。

ESD *

+VC

C

+Vpull-up
+VC

C

开漏

*



输出类型用例

推挽输出 开漏输出

输出“或”运算

窗口比较器

电平转换
常见于高速器件！



比较器直流参数 - 共模范围

• 共模电压通常定义为“两个输入电压的平均值
”

– 仅在有反馈的运算放大器中成立

– 比较器不适用

• 输入电压范围规格是针对每个输入的

• 不要“取平均值” – 对于比较器，要分别查看
每个输入电压

• 较新的 SPICE 模型会在规格被违反时强制将
输出设为电源电压的一半。

++

++

5 V

2.5 V

100 uA

0.1 V

Vout

Vin

Rp

10 k

V1

V2

V+

Vout

-IN

+IN

有效输入范围 (VCM) 为 0V 至 3V

平均输入电压为 3V

上述条件是否成立？否

为何不成立？因为 -IN > VIR

+2.5V

+3.5V

技术文章：克服比较器的主要挑战：超出输入共模
范围

https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/solving-top-comparator-challenges-violating-input-common-mode-range


比较器直流参数 – 失调电压 (VOS)

输出电压与输入斜坡电压

比较器的最大 VOS 范围大约在±0.5mV 到
±15mV 之间

• 失调电压出现在正输入端串联处。

• “抑制”实际输入信号

VREF

VIN

VREF

2.5V

0mV

+10mV

-10mV

VIN_TOTAL = VIN + VOS

Vos

示例应用：采用比较器的过零检测电路

https://www.ti.com/cn/lit/an/snoa999/snoa999.pdf


噪声对比较器输出的影响 -“抖动”

比较器输出在接近阈值点时会迅速改变状态，
以响应噪声峰值。

放大此部分

当 Vin 越过 2.5V 阈值电平时，Vout 短暂地从 Vih 

转换为 Vil

“抖动”

“缓慢”斜坡
输入信号



通过迟滞降低噪声灵敏度

具有 400mV 迟滞的 Vout 与 Vin 的关系Vin > 2.7V 会导致 Vout 转换为 0V

Vin < 2.3V 会导致 Vout 转换为 5V

随着 Vin 增加的 Vout 变化

随着 Vin 减小的
Vout 变化



通过迟滞降低噪声灵敏度

一旦 VH 超过 2.7V，向下的噪声峰值不会导致输
出改变状态VH > 2.7V

VOH

VOL

VL < 2.3V

正反馈或“迟滞”



某些比较器具有内部迟滞
具有内部（内置）迟滞的 TI 比较器：

• TLV3501 – 4.5ns，VHYST 5.4mV（典型值）

• TLV3601/2/5 – 2.5ns，VHYST 3mV（典型值）

• TLV3603 – 2.5ns，电阻器可编程 VHYST 60mV（最大值）

• TLV38x1 – 225ps，VHYST 2mV（典型值）

• TLV40x1 – 450ns，VHYST 20mV（典型值）

• TLV701/2x – 3us，VHYST 6.5mV（典型值）

也可使用外部迟滞

• 总迟滞 = 内部迟滞 + 外部迟滞

TLV3501 仿真模型具有内置迟滞

5.4mV



抖动和迟滞资源

电路设计指导手册→ SBOA313：具
有迟滞功能的同相比较器

电路设计指导手册→ SNOA997：具有
迟滞功能的反相比较器

技术文章：克服比较器的主要挑战：抖
动

应用手册→ SBOA219A：具有和不具有迟
滞功能的比较器电路

TI 培训视频：如何向高速 LVDS 比较器添加外部迟
滞

TI 培训视频：如何通过迟滞解决比较器噪声问题

http://www.ti.com/cn/lit/an/sboa313/sboa313.pdf
http://www.ti.com/cn/lit/an/sboa313/sboa313.pdf
http://www.ti.com/cn/lit/an/snoa997/snoa997.pdf
https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/solving-comparator-challenges-chatter
http://www.ti.com/cn/lit/an/sboa313/sboa313.pdf
https://training.ti.com/how-add-external-hysterisis-high-speed-lvds-comparator
https://training.ti.com/ti-precision-labs-comparator-how-solve-comparator-noise-problems-hysteresis


比较器交流参数 - 传播延迟



比较器交流参数 - 上升和下降时间



比较器交流参数 - 输入过驱

• 此规格常被误解

• 过驱不是输入电压的总变化量

• 过驱是指超过基准电压的差分输入电压量
基准电压 (0V)

输入电压

过驱电压 = 20mV

80mV

示例：
具有 20mV 过驱的 100mVpp 输入阶跃

过驱电压 = 80mV



输入过驱影响传播延迟

温度 过驱 典型值 最大值

25°C

5mV 7.5ns

10ns

-40°C 至
85°C

12ns

25°C

20mV 4.5ns

6.4ns

-40°C 至
85°C

7ns

传播延迟 tPD，ΔVin = 100mV

传播延迟 tP(HL)传播延迟 tP(LH)



比较器交流参数 - 最大切换频率
• 比较器的最大开关频率

• 比较器的整体“速度”

• 经验法则：

– Ftoggle_max = 1 / ( tr + TPLH + TPHL + tf )

– 不考虑输出保真度

• 不要试图“提升”比较器的速度

– 输出可能会失真或“缩小”

– 随工艺/批次/温度而变化

– 可能会漏掉脉冲

– 最好使用速度更快的比较器

• 推荐至少使用 2 倍传播延迟作为绝对最小值，使用
10 倍以获得理想输出保真度



最小脉冲宽度：在比较器上产生高输出状态的
最小脉冲大小（以秒为单位测量）

太窄的脉冲将不会被检测到，因为脉冲会在比
较器切换其输出之前消失

最小脉冲宽度：500ps 与 1ns 的脉冲行为对比

Vref

1ns 时序大小

OUT2：完整的脉冲传输

OUT1：失真的脉冲传输
500ps 脉冲

1ns 脉冲

比较器能够检测到大于 600ps 的脉冲

什么是最小脉冲宽度？



什么是 tPD 通道间延迟偏移（匹配）？

通道间延迟偏移（通常称为“匹配”）指
的是在接收相同的输入信号时，两个或多
个通道之间响应时间的差异

过驱对传播延迟的分散效应

+

_
Vre

f

Vin

延迟偏移导致输出信号存在时间差异



比较器应用/用例



欠压检测：

像 MCU 这样的器件需要知道电源何时达到额定工作电压，以确保正确运
行。 标准比较器较为常用，因为系统中已经有基准电压，否则可以使用
带集成 REF 的比较器，以获得更高的精度和更低的功耗。

系统关注点：

• 低失调电压 | 低功耗 | 低工作电压

过压检测：

高电压源被电阻器分压并与基准电压进行比较，以保护系统。通过禁用电
源或将系统与电源断开来提供保护。 如果由被监控的电源供电，比较器
的最大工作电压必须大于最高电源电压。

系统关注点：

• 低失调电压 | 传播延迟 | 最大工作电压

比较器用例

想了解更多信息？请查看以下链接：

• 采用比较器的过压保护电路

• 具有迟滞功能的同相比较器电路

• 具有迟滞功能的高侧反相比较器电路

• 模拟工程师指导手册：运算放大器与比较器

电源监控

标准比较器 精密比较器

• LM2903B → 标准双路比较器：

优质低价

• TLV1805 → 40V 工作电压，带

推挽输出级，非常适合驱动

MOSFET 开关

• TLV90XX → 100ns，16uA

• TLV301X/TLV40XX → 集成

1% 基准

• TLV170X → 36V 工作电压，

55uA 静态电流，低失调电压

• TLV70XX → 功率敏感型应用

优势：
• 集成基准可节省布板空间，并减少 BOM 数量
• 采用推挽输出，便无需上拉电阻，节省了功耗并减少开关或提醒系统欠压/过压情况的时间
• 反相/同相选项可以让设计更灵活

Q100

Q100

Q100

Q100

Q100

Q100

AEC Q100

比较器 比较器

比较器

比较器

Ref

http://www.ti.com/cn/lit/an/snoaa20/snoaa20.pdf
http://www.ti.com/cn/lit/an/sboa313/sboa313.pdf
http://www.ti.com/cn/lit/an/sboa347/sboa347.pdf
http://www.ti.com/cn/lit/an/snoa997/snoa997.pdf
https://www.ti.com/seclit/sl/slyy137/slyy137.pdf


电机的双向电流检测：
当分流电阻器与电机的相位导线串联时，电流检测要求是双向的。 电流检测放
大器将其输出偏置在 1/2 Vs，并且窗口比较器会在电流超出预期范围时提醒系统。

系统关注点：

• 低失调电压 | 传播延迟 | 输出配置

高侧和低侧电流检测

高侧和低侧电流检测的电流是单向流动的。可以直接通过比较器监控流经分流电
阻器的电压，如需要更高精度，可以使用电流检测放大器进行监控。 在发生过
流事件时，比较器会生成警报信号。

系统关注点：

• 低失调电压 | 传播延迟 | 输入共模范围

比较器用例

想了解更多信息？请查看以下链接：
• 采用窗口比较器的双向电流检测电路

• 模拟工程师指导手册：运算放大器与比较器

• 采用比较器的高侧电流检测电路

• 精密过流锁存电路

• 高侧快速响应过流检测电路

电流检测

高电压电流检测 高速电流检测

• LM2903B → 标准双路比较

器

• TLV170x → 36V 工作电压，

55uA IQ 和 RRI，非常适合

低功耗应用的高侧电流检测

• TLV1805 → 40V 工作电压，

带推挽输出级，非常适合驱

动 MOSFET 开关

• TLV90XX → 16µA，100ns 延迟，

非常适合双向电流检测中的低功耗

应用

• TLV320X → 40ns 延迟，40uA 电

源电流，适用于高速过流警报

• TLV360X → 800ps 传播延迟，

350ps 过驱分散

• TL331B/2903B → 2.5mV 失调电

压，2V 至 36V 电源电压范围，

1µs 传播延迟

Q100

Q100

Q100

Q100

Q100

Q100

优势：

• 低失调电压可提高电流检测的准确性

• 低传播延迟使比较器能够发送快速警报信号

• 简化设计并监控硬件

AEC Q100

双向电流检测

低侧电流检测

 High-Side Current Sensing 

+

+

+

VBAT

REF

to 

System

INA
OCLEVEL

RCLEVEL

Over-

current 

Alert

Reverse

Current 

Alert

低侧电流检测

比较器

比较器

比较器

比较器

比较器

比较器

https://www.ti.com/cn/lit/an/snoaa40/snoaa40.pdf?ts=1647358149511&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.ti.com/seclit/eb/slyy137a/slyy137a.pdf
http://www.ti.com/cn/lit/an/sboa306/sboa306.pdf
http://www.ti.com/cn/lit/an/snoaa21/snoaa21.pdf
https://www.ti.com/cn/lit/an/sboa349/sboa349.pdf


接收器接口：噪声抑制和再放大

许多因素会导致信号劣化（衰减、失真等），导致 FPGA 等器件无法
可靠地读取数据。可以使用比较器恢复时钟和/或数据信号的完整性，
并将其转换为满量程输出。

比较器需要

• 消除共模噪声

• 有时需要将差分信号转换为单端信号并驱动下一级

系统关注点：

• 切换频率 | 分散 | 可调节迟滞。

比较器用例

信号恢复

LVDS 比较器 高速比较器

TLV3801 →

• 225ps 传播延迟
• 5ps 过驱分散
• 3GHz 切换频率
• 1.5mV 迟滞

TLV3604/5 →

• 2.5/3.3/5V 电源
• 1.5GHz 数据频率，带 LVDS 输

出
• 片上可调节迟滞
• 5V 输入信号范围

TLV3603 →

• 2.5/3.3/5V 电源
• 325MHz 数据频率，带推挽输出；
• 片上可调节迟滞
• 5V 输入信号范围

TLV3601 →

• 2.5/3.3/5V 电源
• 325MHz 数据频率，带推挽输出；
• 固定迟滞
• 5V 输入信号范围

想了解更多信息？请查看以下链接：

• 模拟工程师指导手册：运算放大器与比较器

• 信号和时钟恢复比较器电路

• 采用高速比较器的 LVDS 数据和时钟恢复电路

优势：

• 可调节迟滞支持更多阈值控制，并通过消除外部反馈环路节省了布板空间

• 小尺寸使其非常适合空间受限的设计

• 快速切换频率和低分散可保持信号完整性

单端输出

或

LVDS 输出

LVDS 信号

衰减和失真的信号

Data &
Clock

Source
+

VREF

FPGA
(Data & Clock 

Receiver)

Cable or Long 

PCB trace Attenuated and 

distorted signal

LVDS Output

(restored data & 

clock)

LMH7220

信号源

高速比较器

https://www.ti.com/seclit/eb/slyy137a/slyy137a.pdf
https://www.ti.com/cn/lit/an/sboa317a/sboa317a.pdf?ts=1631310833833&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.ti.com/cn/lit/an/sboa520/sboa520.pdf?ts=1639775837173&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F


比较器用例

想了解更多信息？请查看以下链接：

• 带比较器的温度开关

• 模拟工程师指导手册：运算放大器与比较器

温度检测

优势：

• 当与微控制器并联放置时提供模拟备用保护

• 迟滞和低 VOS 确保不会存在因温度缓慢变化而导致的错误输出转换

• 轨到轨输入允许在更宽的范围内监控温度

• 存在 POR 电路时，输出在启动期间处于已知状态

在系统达到临界温度时检测：

过温检测可在操作期间保护系统免受过高温度的影响；请注意，使用集成基准比
较器解决方案时不需要固定基准。

系统关注点：

• 低静态电流

• 低输入失调电压

• 集成迟滞

• 轨至轨输入

• 用于测量多个温度的多通道选项

• 已知启动条件

标准 专用

• TLV703X/4X → 纳瓦级功耗，非

常适合在高侧电流检测中需要低

功耗的应用，0.8mm × 0.8mm 

• TL331B/TL391B → 工作电压高

达 36V，低输入失调电压

• TLV3011/TLV3012→ 上电复位

电路，外部可用精密 1.2V 基准，

±1% 精度

• TLV4031R1→ 上电复位电路，精

密 1.2V 基准，±1% 精度，

0.73mm × 0.73mm 封装尺寸

Q100Q100

Q100

Q100

VCC
VCC

+

-

+
REF

TLV3012

Vout 

T_ON TAO

VDD

GND

MCU

AEC Q100

MCU (X4)

比较器

比较器

https://www.ti.com/cn/lit/an/snoaa02/snoaa02.pdf
https://www.ti.com/seclit/sl/slyy137/slyy137.pdf


比较器特殊特性

• 已知启动条件（上电复位电路）

• 失效防护输入

• 集成基准

• 具有集成基准的 65V 比较器

• 反向电池保护

• 超轨运行 – 瞬态电压保护高达 40V

• 带接地基准输出的双电源输入运行

• 迟滞引脚

• 自锁比较器



启动输出状态不确定

V1 = 1.50V，V2 = 1.54V

（输出应为高电平）
V1 = 1.54V，V2 = 1.50V

（输出应为低电平）

比较器输出在上电时翻转状态。
这是比较器的常见行为。



问题：启动不确定性在启动时产生错误状态
在图 A 中，输出应为逻辑“高电平”，但在启动时，输出在高低电平之间切换，
然后稳定在逻辑“高电平”。在图 B 中，输出应为逻辑“低电平”，但输出在

稳定在逻辑“低电平”之前短暂转换为逻辑“高电平”。这种高低电平状态之
间的转换可能会导致电路过早激活

解决方案：集成上电复位 (POR) 电路

集成 POR 电路在启动期间将比较器输出强制到已知状态，直到电源达到最小电
源电压值。

特性事实：

• 大多数新款 TI 比较器设计中都将采用集成 POR 电路

功能亮点

想了解更多信息？请查看以下链接：

• 如何通过 POR 解决比较器的启动不确定性

• [常见问题解答] 上电复位比较器如何简化设计

已知启动条件
上电复位 (POR)

带 POR 的比较器

优势：

• 允许比较器一致地保持在已知状态（POR 状态或反映输入）

• 通过防止状态意外变化来更大限度地减少欠压情况的影响

• 避免错误输出条件

AEC Q100

𝑰𝑸 𝑽𝑶𝑺 𝒕𝑷𝑫 电源电压范围

TLV3601/2/3 6mA 5mV 2.5ns 2.4V 至 5.5V

TLV181X/2X 7µA 400ns 2.4V 至 40V

TLV1805 135µA 500µV 250ns 3.3V 至 40V

LM393LV/LM339LV 25µA 0.4mV 600ns 1.65V 至 5.5V

TLV90X2/4 16µA 0.3mV 100ns 1.65V 至 5.5V

TLV701X/2X 5µA 8mV 260ns 1.6V 至 6.5V

TLV703X/4X 315nA 8mV 3µS 1.6V 至 6.5V

TLV40X1 2µA - 360ns 1.6V 至 5.5V

TLV185X/6X 560nA 30µs 1.8V 至 40V

Q100

Q100

Q100

Q100

Q100

Q100

Q100

IN+ > IN-

*IN- > IN+

不带 POR

图 A

图 B 图 D 带 POR 的开漏输出

对于推挽比较器，输出保
持低电平，直到达到最低
工作电压

对于开漏比较器，输
出跟随电源变化，直
到达到最低工作电压

图 C 带 POR 的推挽输出

*IN- > IN+

*IN+ > IN-

https://training.ti.com/ti-precision-labs-comparator-how-solve-comparator-startup-uncertainty-por%23:~:text=A%20common%20issue%20encountered%20in,regardless%20of%20the%20input%20signal.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897407/faq-how-power-on-reset-comparators-simplify-designs/3317601?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=por%2525252525252520comparator%233317601


需要已知启动的示例

锁存输出电路
• 锁存“高电平”，因此需要启动时为逻辑
“低电平”

• 保持锁存状态直到电源循环

反馈环路
• 需要启动时为低电平，否则系统不会启用



问题：输入引脚依赖电源
设计依赖电源的输入引脚可能会以下两种情况下导致系统损坏：第一，电
源下降速度比输入电源快；第二，在启动期间输入电源上升速度比输出电
源快。

解决方案：使输入引脚与电源独立开来

通过赋予输入引脚独立于电源的绝对最大额定值，用户可以在设计时更加
灵活，而无需担心输入引脚损坏。

系统关注点：
• 在没有电源的情况下存在高输入阻抗
• 输入信号可以远远超出比较器的电源电压，如“绝对最大值”表所示

功能亮点

想了解更多信息？请查看以下链接：

• [常见问题解答] 如何在为比较器的电源供电之前应用输入？

集成失效防护输入

优势：

• 不需要在断电时将监控信号从比较器输入断开

• 无需担心电源时序控制问题

AEC Q100

不带失效防护输入

带失效防护输入

𝑰𝑸 𝒕𝑷𝑫 电源电压范围

LM393LV/LM339LV 25µA 600ns 1.65V 至 5.5V

TLV902x/3x 16µA 100ns 1.65V 至 5.5V

TLV701X/2X 5µA 260ns 1.6V 至 6.5V

TLV703X/4X 315nA 3µS 1.6V 至 6.5V

TLV185X/6X 560nA 30us 1.8V 至 40V

Q100

Q100

Q100

开/关

系统

如果没有失效防护，当电
源关闭时，必须断开电池
以保护比较器。

比较器

*输入受 VCC 限制

*输入不受 VCC 影响

OUT
+

-

IN+

IN-

VCC

GND

SNAPBACK
ESD

CLAMPS
GND GND GND

VCC

OUT
+

-

IN+

IN-

VCC

GND

GND GND GND

VCC

VCCVCC

Q100

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898617/faq-how-to-the-apply-inputs-before-powering-the-supply-of-my-comparator


输入电压超过 VCC

• 常见问题：“如果我预期输入电压超过电源电压怎么办?”

• 大多数低电压和 CMOS 器件都有常规 ESD 钳位二极管连接到电源

• 当输入电压超过电源电压 500mV 以上时，二极管将过电压钳位到电源电压

• ESD 二极管并非设计用于连续功率耗散

• “失效防护”输入采用回击式 ESD 保护，允许输入电压超过 V+

* 集电极开路输出可能
没有上面的 ESD 二极
管

*

带回击式 ESD 保护的“失效防护”传统 ESD 保护



集成基准

INA+
+

OUTB+

OUTA

INB+

1.2V

REF/INA-

INB-



特性 优势

• 宽电源电压范围和低静态电流为 PELV/SELV 电源电压提供低功耗性能

• 65V 输入消除了对分压网络中高压短路或开路的担忧

• 外部可用的基准支持健康检查，并可提供设计灵活性

规格：
• 传输延迟： 1us

• 输入失调电压： 3mV（25℃时最大值）
• 输出类型： 开漏（最大 5.5V）

关键性能：
• 电源电压范围： 4.5V 至 65V

• 输入电压范围 最高 65V

• 静态电流： 20uA

附加特性：
• 65V 失效防护输入
• 外部可用内部基准： 2.5V，1.75%

• 封装选项： 双通道：WSON-8、SOIC-8

单通道：WSON-8 

TLV192x：65V 比较器
带集成基准的单通道和双通道 AEC Q100（已规划）

常见功能

开发中

应用/示例

▪ PELV/SELV 电压监控

▪ 功率损耗双通道 UV 检测

▪ 直流/直流转换保护

▪ 24V 工业背板电压监控

双通道过压应用



TLV185x/6x 反向电池保护特性
TLV185x/6x 器件具有内部反向电池保护功能，可防止电源引脚上的电池安装不当时损坏比较器。此保护特性可在高达 40V 的电
压下工作。

TLV185x/6x 内部方框图

反向电池和过压保护方案

• 此特性可用于在反向电池和过压条件下防止对整个系统造成
损害



TLV185x/6x 超轨输入

TLV185x/6x 器件具有独特的输入级，允许输入共模范围从 0V 扩展到 40V，不受电源电压的影响。低电源电压下的运行不会限
制可比较的输入电压范围。

使用超轨的过电压保护方案 • “超轨”允许比较器在低电源电压下监控输入的高电压（例如，
在 3.3V 电源电压下监控 12V 电池的过压情况）

10V REF

14V

0V 至 40V

3.3V



双电源输入运行
（输出仍以 GND 为基准）

VCC

VEE



迟滞引脚
（无需外部反馈 (R2) 和输入电阻器(R1)）

R1 和 R2 在寄生电容下产生阻抗不匹配和滤波；
R1 也作为 VIN 的负载
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特性 优势

• 集成自锁减少了元件组件数量，简化了设计

• 低传播延迟允许快速响应超过电压阈值的信号

• 推挽输出类型允许低电平到高电平的锁存转换，无需上拉电阻

• 低功耗非常适合持续监控应用，而低失调电压使灵敏电压检测更准确

规格：
• 传播延迟 100ns

• 输入失调电压： 2mV（25℃时最大值）
• IQ/CH： 20uA

• 电源电压范围： 1.65V 至 5.5V

关键性能：
• 自锁
• CLR 逻辑电平 1.8V

• CLR 至输出延迟 40ns

• 输出短路电流 100mA

附加特性：
• R2R 输入
• 已知启动条件
• 封装选项：

TLV903xL
5.5V 单通道/双通道高速比较器系列

推挽功能

AEC Q100（已规划）

开发中

单通道： SC706

WSON6

双通道： VSSOP10 

X2QFN10

应用/示例
▪ 双向电流检测

▪ 过流检测
▪ 反向电流检测
▪ 欠压检测

▪ 混合动力汽车/电动汽车
▪ 电网基础设施
▪ 电力输送

REF
OUT

CLR

+
Latch

IN

REF

IN

OUT

CLR
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• 低侧继电器驱动

• 具有 PWM 功能的 LED 驱动

• 阀，螺线管

• 直流电机

• 执行器

• 定位器

• 加热器，灯

• 螺线管

特性 优势

应用/示例

• 高直流输出电流意味着比较器输出可以用于各种驱动应用

• 低 Rdson 可尽量降低高电流应用中的功率耗散

• 快速响应时间可确保在发生意外时快速关断系统

• 集成飞轮二极管节省了元件空间和成本

• 集成电流镜与外部电阻结合使用，可让系统轻松监控过流情况

规格：
• 传播延迟 10us

• 输入失调电压： 4mV（25℃时最大值）
• 导通电阻目标值 100mΩ

• 电源电压至输出引脚 5V

关键性能：
• 电源电压范围： 5V 

• 100% 占空比电流 1000mA

• 瞬时峰值电流 3.5A (5ms)

附加特性：
• 集成电流镜，5% 精度
• 集成飞轮二极管
• R2R 输入
• 自动关断 <1uA

常见功能

AEC Q100（已规划）

概念

6

4

1

2

3

-

+

VCC
PWM

Flywheel
Diode

5

ADC

RIMONVCC / 2

高电流输出比较器
5.5V 单通道高电流输出比较器

VOUT

PROP



比较器网页门户 – ti.com/comparators



比较器网页门户 – ti.com/comparators

点击“产品”
选项卡，可查
看参数表

快速搜索

可选择的筛选
条件，用于更
详细的搜索

点击标头，可切
换排序

点击“工具和软
件”选项卡，可
查看 Selguide、

交叉参考和
TINA

点击“技术文档”
选项卡，可查看
应用手册和选型

指南

点击箭头，可
展开筛选条件

选项



如需查找关于比较器的更多技术资源以及搜索产品，
请访问 ti.com/comparators。



了解详情

访问 TI.com/PrecisionLabs

▪ 探索其他 TI 产品类别的培训视频

▪ 观看有关运算放大器的 60 多个视频

▪ 下载仿真文件

▪ 使用 TI-PLABS-AMP-EVM 进行动手实验
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